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以下資料由聯亞光電工業股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：聯亞光電工業股份有限公司 (股票代號：3081)

	輔導推薦證券商
	國泰綜合證券股份有限公司

元大寶來證券股份有限公司

華南永昌綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	國泰綜合證券股份有限公司

周子程 (07)228-5821

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購聯亞光電工業股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	國泰綜合證券
	元大寶來證券
	華南永昌綜合證券

	認購日期
	103年7月4日

	認購股數（股）
	1,075,000
	425,000
	149,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.94%
	0.77%
	0.27%

	認購價格
	每股新台幣168元

	認購價格之訂定

依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

市場基礎法為透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另收益基礎法之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購該公司僅就市場基礎法-本益比法進行評估。

該公司為光通訊用磊晶片研發設計與製造廠，目前上市櫃公司中並無業務內容完全相同之同業，故擬採與該公司營業項目較類似或上下游之上市櫃公司作為採樣同業。經參酌採樣同業全新(上市公司，股票代號：2455)、F-眾達(上市公司，股票代號：4977)及華星光(上櫃公司，股票代號：4979)於台灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心之本益比資訊評估說明如下：

單位：倍

項目

103年3月

103年4月

103年5月

平均

全新

15.64

17.17

20.61

17.81

F-眾達

27.72

21.29

20.55

23.19

華星光

24.62

23.60

23.53

23.92

上市-

通信網路業

21.67

21.80

22.74

22.07

上櫃-

通信網路業

34.95

33.00

31.03

32.99

資料來源：台灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心

由上表得知，該公司之採樣同業及上市櫃公司之通信網路業類股最近三個月之平均本益比約在17.81倍~32.99倍之間，以該公司102年第二季至103年第一季自結每股稅後盈餘為7.17元，按照上述本益比計算其參考價格，價格區間介於127.7元~236.5元；另該公司103年1~5月份自結營業收入503,269仟元，較去年同期成長58.96%，隨著該公司營運成長，預估103年全年營業收入可望再創新高，獲利情況亦可望持續成長。綜上述說明，本次興櫃認購價格之訂定除參酌市場慣用之評價法計算該公司之合理價格，並考量該公司所處產業、經營績效及未來成長性等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為168元，應屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹
	    聯亞光電創立於86年6月，主要從事生產以砷化鎵(Gallium arsenide)與磷化銦(Indium phosphide)為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化合物之磊晶片；經由有機金屬汽相磊晶(OMVPE)技術製造的各種磊晶片產品，經後段芯片製程與封裝後，廣泛應用於光纖通信、消費性產品以及工業用途，並行銷於全球。
    本公司為台灣第一家光纖通信用磊晶片專業磊晶廠，產品以中高階之光收發模組上游關鍵元件為主，且以技術、經驗、品質做為市場競爭力後盾，技術門檻高，產品深受國內外客戶肯定。

    本公司主要產品項目及應用說明如下：

一、磷化銦(InP)雷射(LD)磊晶片：波長含括1200nm~1650nm，主要應用於光通訊及 資料傳輸所需之雷射二極體。

二、光探測器(PD)磊晶片：波長含括650nm~1600nm，主要應用於光通訊器件中所需之光探測器、雪崩式探測器或雷射功率監控。

三、砷化鎵(GaAs)雷射(LD)磊晶片：波長含括635nm~1100nm，主要應用於高功率雷射加工、bar code掃描器、定位系統、醫療美容及數據中心通訊等設備中所需之雷射二極體。



	歷史沿革
	時間

重      要      紀     事

民國86年

1. 聯亞光電工業股份有限公司正式成立，實收資本額新台幣60,000 仟元。

2. 辦理現金增資新台幣40,000仟元，增資後實收資本額增加為新台幣100,000仟元。

民國87年

工廠啟用，座落台南市永康區中正路217巷1號。

民國88年

1. 光纖通信用LD及PD磊晶片，通過客戶品質認證。

2. 辦理現金增資新台幣97,000仟元，增資後實收資本額增加為新台幣197,000仟元。

3. 通過ISO9001品質管理認證。
民國89年

1. 辦理現金增資新台幣120,000仟元，增資後實收資本額增加為新 台幣317,000仟元。

2. 第二期無塵室擴建完成。

3. 通過ISO14001認證。

民國92年

1. 通過國科會提昇產業技術及人才培育研究計畫「以矽為基板之氮化鎵材料及元件之研究」。

2. 通過經濟部業界開發產業技術計畫-「10Gbps Optical Transponder模組及相關高速元件研究計畫」。

3. 通過ISO 9001:2000品質管理認證。

4. 盈餘轉增資新台幣13,840仟元，實收資本額變更為新台幣330,840仟元。
民國93年

工研院委任執行「高功率LD磊晶再成長技術」研究計畫。

民國94年

為彌補虧損辦理減資新台幣211,710仟元及債權轉增資新台幣173,442仟元，實收資本額變更為新台幣292,572仟元。

時間

重      要      紀     事

民國95年

通過經濟部小型企業研發計劃-「金屬有機化學汽相沉積法製備量子井紅外線偵測器磊晶片之研究」。

民國96年

1. 研發Triple-junction Solar Cell高效率太陽能磊晶片。

2. 辦理減資彌補虧損新台幣58,514仟元，實收資本額變更為新台幣234,058仟元。

民國97年

合併台傑光電股份有限公司，增加股本新台幣70,010仟元，實收資本額變更為新台幣304,068仟元。

民國99年

1. 辦理現金增資新台幣10,000仟元，增資後實收資本額增加為新台幣314,068仟元。

2. 於南部科學工業園區增建新廠。

民國100年

1. 南部科學工業園區新建工廠完成，並遷址繼續營業。

2. 盈餘及員工紅利轉增資新台幣26,703仟元，實收資本額變更為新台幣340,771仟元。

民國101年

1. 南科廠通過ISO9001和ISO14001認證。

2. 辦理盈餘及員工紅利轉增資，新台幣25,509仟元，實收資本額變更為新台幣366,280仟元。
民國102年

辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣86,136仟元，實收資本額變更為新台幣452,416仟元。

民國103年

1. 辦理股票補辦公開發行。

2. 辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣100,475仟元，實收資本額變 更為新台幣552,891仟元。

3. 申請登錄興櫃股票櫃檯買賣。

 

	經營理念
	    聯亞光電一直秉持著穩健、踏實的經營理念，不斷提升公司的各項競爭力，求新求變來維持公司穩定成長。我們致力於多面向的技術創新，深入了解客戶需求，提供客戶滿意的服務；而「客戶滿意度」就是「品質」。沒有最好，只有更好；幫忙我們的客戶成功，我們才有機會成功。我們的願景是創造一個得於永續發展的優質公司。

	未來展望
	一、短期發展計畫

    現階段中國大陸網路佈建的方式主要採1.25Gbps EPON及2.5Gbps GPON兩者並行的方式。而建置所需的EPON元件或模組，多為本公司之客戶群所提供，故本公司產品於中國EPON應用市場銷售量已具有領先地位。另外本公司近年也積極進行GPON產品中有關DFB與APD等產品的開發，目前無論是產品良率或是元件特性都已獲得客戶認可，並已開始批量出貨。

    未來幾年在FTTx與行動通訊基地台的佈建將以10Gbps產品為主軸，本公司10Gbps產品已通過美國國際知名客戶的認證並長期使用，目前也協助台灣、大陸等地的光收發模組廠商全力進行相關產品開發與磊晶片認證，並於103年度起對台灣、大陸地區客戶開始批量出貨，以積極爭取未來10Gbps GEPON及4G-LTE基礎設施建置的龐大商機。

二、長期發展計畫

    (一)因應數據中心的資料傳輸需求，依其距離傳輸可概分成二類產品：

    第一種是短距離傳輸(距離小於200m)，主要用於主機間的連接通訊，每一陣列速度需求為40~120G，主要採用10G 850nm VCSEL雷射，技術成熟且建置成本較低。目前本公司正積極開發10G 850nm VCSEL磊晶片產品，將與相關客戶搭配產製。另103年起也將與國外研究機構合作進行傳輸速度40G之高速VCSEL雷射元件開發計畫。

    第二種是傳輸距離超過1公里，用於數據中心不同樓層或是不同大樓之間的通訊，每一單元傳輸速度超過100G，本公司近年來與美國著名半導體公司合作進行開發，其概念為利用矽晶圓製程，整合矽波導、光探測器、調變器等元件與本公司1.3um DFB LD磊晶片進行結合，用以產製高速、低成本的光學傳輸模組。目前該客戶的相關產品已開始試量產，傳輸速度為4x 25G，往後更可依此概念，將每個光學模組的傳輸速度提升至4x 100G。

    (二)近年來因工業加工或3D雷射列印的興起，對於高功率雷射的需求逐漸增加，本公司目前所生產的磊晶片，已有客戶使用於量測機具或定位等雷射光學模組。未來在醫療、國防及自動化生產的領域都有諸多應用之可能性，因此本公司將在持續在相關領域積極尋求合作對象，開發對應之磊晶片產品，協助客戶生產相關的雷射光學模組。


	主要業務項目：

聯亞光電主要從事以砷化鎵(Gallium arsenide)與磷化銦(Indium phosphide)為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化合物之磊晶片研發、製造及銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

    本公司在光纖通訊的供應鏈的定位為各式磊晶片研發設計與製造，提供給具有元件製程、測試封裝等加工能力之客戶，製成的元件使用於光纖通訊之主動元件與收發器模組等產品。
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	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	光通訊磊晶片
	
[image: image3]
	用於加工製造成光纖通訊用之雷射、檢光二極體等各式晶粒與光纖模組以及數據中心資料傳輸用模組。
	714,904
	100

	合     計
	714,904
	100


	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新台幣仟元

	年度

項目
	98年

(註1)
	99年

(註1)
	100年

(註1)
	101年

(註1)
	102年

(註1)
	103年截

至5月份止

(自結數)
(註2)

	營業收入
	232,718
	377,597
	470,308
	600,877
	714,904
	503,269

	營業毛利
	141,614
	253,282
	318,361
	364,460
	402,426
	319,181

	毛利率(%)
	60.85
	67.08
	67.69
	60.65
	56.29
	63.42

	營業外收入
	3,654
	3,649
	5,532
	2,763
	6,211
	5,744

	營業外支出
	2,076
	31,807
	18,099
	3,272
	5
	1,657

	稅前損益
	92,588
	154,555
	206,104
	283,294
	332,226
	288,334

	稅後損益
	92,517
	128,596
	167,272
	230,083
	269,901
	239,274

	每股盈餘（元）
(註3)
	1.92
	2.63
	3.29
	4.41
	5.02
	4.33

	股利發放
	現金股利(元)
	2
	2
	2.5
	2
	3
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈轉增資)(元)
	-
	0.5
	0.5
	2
	2
	-


(註1)98~102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製之個體財務報表填列，均經會計師查核簽證。 
(註2)103年5月財務資訊係依IFRSs編製之個體自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能  

     與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

(註3)98~102年度每股盈餘係就已發行之普通股數按加權平均法計算，其因盈餘或資本公積轉作股本而增加之股數則追溯調整計算。103年5月每股盈餘係依經金融監督管理委員會103年5月29日金管證發字第1030020454號函核准盈餘轉增資後之股本計算。
	最近五年度簡明資產負債表

   單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年

	流動資產
	364,397
	310,147
	415,277
	568,592
	659,719

	基金及投資
	-
	153,312
	5,382
	-
	-

	固定資產
	79,581
	143,449
	288,770
	305,735
	474,321

	無形資產
	-
	-
	-
	48
	21

	其他資產
	825
	7,951
	13,814
	11,316
	9,121

	資產總額
	444,803
	614,859
	723,243
	885,691
	1,143,182

	流動負債
	分配前
	37,891
	123,418
	113,557
	118,218
	152,379

	
	分配後
	98,704
	186,232
	198,750
	191,474
	288,104

	長期負債
	-
	-
	-
	-
	-

	其他負債
	3,233
	3,303
	3,392
	1,472
	994

	負債總額
	分配前
	41,124
	126,721
	116,949
	119,690
	153,373

	
	分配後
	101,937
	189,535
	202,142
	192,946
	289,098

	股本
	304,068
	314,068
	340,771
	366,280
	452,416

	資本公積
	-
	3,280
	9,374
	15,972
	30,024
	

	保留盈餘
	分配前
	99,611
	167,394
	256,149
	384,000
	507,389

	
	分配後
	38,798
	104,580
	170,956
	310,744
	371,664

	金融商品未實現損益
	-
	3,396
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-

	未認列為退休金成本之淨損失
	-
	-
	-
	(251)
	(20)

	股東權益總額
	分配前
	403,679
	488,138
	606,294
	766,001
	989,809

	
	分配後
	342,866
	425,324
	521,101
	692,745
	854,084


(註)上開財務資訊係依據ROC GAAP編製之個體財務報表填列，並經會計師查核簽證。     
	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	100年
	101年
	102年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	67.69
	60.65
	56.29

	
	流動比率(%)
	365.70
	480.97
	432.95

	
	應收帳款天數(天)
	79
	88
	85

	
	存貨週轉天數(天)
	110
	107
	103

	
	負債比率(%)
	16.17
	13.51
	13.42
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